
DIODOS EMISORES DE LUZ ( LED’S)
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Sensibilidad del ojo humano
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• Cuando un electrón salta de la banda de conducción a la banda de valencia

• Desaparecen dos portadores
• Un electrón en la banda de conducción
• Un hueco en la banda de valencia

• Se emite un cuanto de energía E = h f

BC

BV

• Donde E es la energía de la banda prohibida

GENERACION DE FOTONES



SEMICONDUCTOR

Banda de Conducción

Banda de Valencia

Foton

Electrones

Huecos

•Fenómeno de recombinación de electrones de la banda 

de Conducción con huecos de la banda de Valencia

• Si el semiconductor es del tipo Directo se genera un 

Fotón desapareciendo el electrón y el hueco
•El  ARSENIURO DE GALIO GaAs es del tipo Directo

•El Silicio Si es del tipo Indirecto, la recombinación de electrones de la 

banda de conducción con huecos de la banda de Valencia genera 

Fonones (Calor)

GENERACION DE FOTONES
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LED  Light Emiting Diode

• Juntura PN polarizada directa para favorecer el 

fenómeno de recombinación en zonas neutras 

Conversión
Electro - Optica



ESTRUCTURA DEL DIODO LED



EMISION DE LUZ vs IF
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EFECTO FOTOELECTRICO DE JUNTURA

• Juntura PN polarizada inversa para favorecer el 

fenómeno de generación en zonas neutras 

Conversión
Óptica -Electro 
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